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	عنوان : طراحی OTA سه طبقه با بهره‌ی بیشتر از 120 دسی‌بل و محدوده بار خازنی بزرگ (300 پیکوفاراد تا 1 نانوفاراد) با استفاده از ساختار دو مسیره و ترکیبی از تکنیک‌های جبران سازی پایه
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